Перевод технического описания микросхемы IXDD408 фирмы IXYS

(отрывок)

IXDD408PI / 408SI / 408YI / 408CI

8 А высокоскоростная схема управления полевым транзистором
Характеристики

· Конструкция с использованием преимуществ технологий КМОП и IXYS HDMOSTM 
· Защита от защёлкивания
· Высокий пиковый выходной ток: 8 А
· Рабочее напряжение от 4,5 В до 25 В
· Способность блокирования выхода при ошибках
· Высокая ёмкостная нагрузка
· Возбуждающая способность: 2500 пФ менее чем за 15 нс
· Согласованное время подъёма и падения
· Малое время задержки на распространение сигнала
· Низкое выходное полное сопротивление
· Низкий ток питания
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